Departamento de Tecnoloxia
Curso 2010-11

Transistores
1. Resolve o seguinte circuito (f = 100) 4. Resolve o seguinte circuito (B = 300)
1000 2000 [|] 200 200 [|]
+ +
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2. Resolve o seguinte circuito (B = 30) 5. Resolve o seguinte circuito (§ = 100)
200 200 [|] 200 200 [|]
~ T T
Fa 200
3. Resolve o seguinte circuito (B = 30) 6. Resolve o seguinte circuito (B = 60)
400 200 [|] 1000 g8 [|]
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B0 1000
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7. Resolve o seguinte circuito (f = 100)
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8. Resolve o seguinte circuito (f = 50)
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9. Resolve o seguinte circuito (B = 30)
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Pasos para a resolucion:

Supofiemos zona activa: Vge = 0,7 V

Calculamos I, e I,:

V-0,
I1,=
Rl
1,207
R2

Comparamos I, e I,
Se I, <, en zona de corte
Se I, > I, en zona activa
Calculamos I:
1,=1,—1,
Calculamos I¢:
I.=B1,
Calculamos a tension que cae en Re:
Ve=1cRc
Se Vre <V, en zona activa
Se Vrc >V, en zona de saturacion
Damos os valores das magnitudes:
Is, Ic, Ig
Vee, Vee
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